今年（12）真题较历年有较大变动 ，第一大题便是60个判断 （10年有填空和20道判断 ，11年40道判断），至于下一年会怎么考 ，现在也许有了点眉目 ：注重细节 （12年60道判断差不多都是最基本的东西，考察的相当细致）。
后面大题第一个是判断金相的，就是判断什么组织，总共三个金相图。（15分）
还有一个是加工硬化的，和02年考的一样。（20分）
一个是09年的倒数第二个还是倒数第一个大题，成分过冷的题。（20）
一个三元相图的题，总共五问，问的是反应类型，组织和成分所占的比例。（25分）
最后一个是关于位错的，在一个滑移面内有两个位错环，画出位错滑移后的图（10分）

复试的机械工程材料，今年很简单，就是填空，判断，名词解释，简答题等
专业英语考了两个英译汉，一个汉译英，是英译汉好像是西交自己课本第一章的内容。
听力挺快的，就是六级的题型。
晶体结构不同的晶体可能有相同的晶体点阵。 
晶体中与每一个阵点相对应的基元都是相同的。 
晶体中与一个阵点相对应的基元可能是一个原子，也可能是多个原子。 
如果晶体中与一个阵点相对应的基元是多个原子，这些原子必定不是同一种原子。 
Zn是密排六
方结构，属简单六方点阵。 
晶体中面密度越高的晶面，其面间距必定也越大。 
晶体中非平衡浓度空位及位错的存在都一定会使晶体的能量升高。 
晶体中的位错环有可能是一个纯刃型位错，但绝不可能是一个纯螺型位错。 
晶体中的不全位错一定与层错区相连，反之亦然。 
位错线的运动方向总是垂直于位错线。 
的位错是密排六方晶体中柏氏矢量最小的全位错。 
平行的刃位错线与螺位错线之间没有互作用力。 
螺型位错不能进行攀移运动，刃型位错不能进行交滑移运动。 
层错能越高，则扩展位错的平衡宽度越大 
在相率中，多元合金系的自由度中不包含合金的成分。 
用杠杆定理只能计算平衡相的质量分数，而不能计算组织组成物的质量分数。 
奥氏体与γ-Fe的晶体结构相同，但前者的晶格常数不一定大于后者。\

铁碳合金中有五种形状、大小和分布不同的渗碳体：一次渗碳体，共晶渗碳体，二次渗碳体，共析渗碳体，三次渗碳体，它们属于同一个相。 
在平衡结晶条件下，合金中绝不会出现成分过冷现象（重点）。 
在快速冷却条件下，共晶成分的合金绝不会出现成分过冷现象。 
在平衡结晶条件下，共晶成分的合金中绝不可能形成先共晶相。 
共晶成分的合金具有最好的铸造性能。 
在固相不扩散、液相完全混合条件下凝固时，合金中也有可能出现成分过冷现象。 
纯金属在快速冷却凝固时也有可能出现成分过冷现象。 
纯金属在同一条件下凝固时，非均匀形核比均匀形核更容易这是由于非均匀形核的临界形核功较小。 
假定晶核为球形，则在相同条件下，均匀形核与非均匀形核的临界晶核半径一定相等。 
当固/液界面前方液体中的实际温度为正梯度时，合金中的晶粒绝不可能长成树枝晶。 
扩散的驱动力是化学位梯度。 
二元扩散系统中的反应扩散层中不可能存在两相区。 
三元扩散系统中的反应扩散层中有可能存在两相区。 
所有强化金属的手段，在提高强度的同时都降低了塑性和韧性。
合金应变时效的本质实际上就是时效强化。 
织构只能存在于多晶体中。 
材料的实际断裂强度远低于其理论断裂强度，是由于其中存在着位错。 
材料的实际屈服强度远低于其理论屈服强度，是由于其中存在着微裂纹。 
碳钢中冷压力加工纤维组织与热压力加工带状组织的形成原因是相同的。 
玻璃化温度较低的无定形热塑性塑料冷变形时也会发生屈服延伸（即应力-应变曲线上出现屈服平台），其机理是更多的缠结分子链被解缠时应力基本不变。 
陶瓷晶体的高脆性是由于其中没有位错。 
冷塑性变形能提高金属的抗腐蚀性能。 
冷变形金属加热时再结晶完成后晶粒长大的驱动力来自于总晶界能的降低。 
所谓金属的热变形是指金属在加热条件下的塑性变形。 
金属在热变形时不发生加工硬化。 
n型半导体和p型半导体的电导率随温度变化的规律是相同的。 
后面是5道大题 。
第一道大题是加工硬化 ，加工硬化的定义 ，并用位错理论解释之 （备考时注意四种强化机制 ，一定要分清楚各自的定义特点）; 
第二道答题，三元相图（四相包晶反应图,三元相图历年考的还不是很多，）。分5小问 。(1) .四相反应名称以及反应式 （2）.即将发生四相反应时的相组成及质量分数 （3）.四相反应刚刚结束后的相组成及分数 （4）.反应过程中哪一相未被耗尽 ，该相消耗量占合金总质量的百分数 （5）.请画出液相面的投影图 ; 
第三道大题是平衡凝固的题 ， 一般见到的凝固题都一个模式，计算共晶体的含量+画图+共晶体中某元素含量 。不过今年变了下 ，这道题的共晶反应的图是09年最后一道大题的相图（1）.平衡结晶时，共晶体所占的质量百分数 （2）.不平衡结晶时共晶体所占质量百分数 （3）.造成共晶体含量不同的原因（这一问记得当时没有答出来） ;
第四道大题是根据合金相图判断C含量（与07年第三道大题的第四小问是一样的），这道题没什么可说的 ; 
第五道大题 是位错运动导致晶体滑移的题 ，是两个位错相遇的情况 ，一个 2b 的位错和一个 1b 的位错相遇后 ，判断晶体滑移方向 并画出位错运动后晶体的宏观形貌（解法：位错扫过的区域两侧的晶体发生相对位移，位移的方向和大小与两个位错合成后的位错的柏氏矢量相同，使晶体发生塑性变形，在晶体表面形成台阶，即最终宏观形貌） 最后来个综述吧 ，发下来试卷你会有这样的一个感觉，这图或者这道题题干很常见，几乎连数据都一样 ，呵呵 ，不过 ，问的问题就不一样了 ，甚至有时候跟你以前看到的题目的问题基本不沾边 。这就是交大的长处 ，非常重视题目的变化 ，在这个问题上下功夫 。所以备考时一定要细致，尽量多联系联系别的问题，尽量做到全面完整。


